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O projeto de circuitos integrados analégicos CMOS baseia-se em diversas especificacdes, tais como ruido, tenséo de
off-set, ganho, etc., as quais estdo diretamente relacionadas com as dimens@es dos transistores e fatores dependentes
da tecnologia de fabricagdo. A utilizacdo de simulagdes elétricas para prever a performance dos circuitos € tarefa
indispensavel. Estas simulagdes elétricas sdo realizadas através do uso de modelos que caracterizam a tecnologia do
dispositivo MOS baésico. Estes modelos, por sua vez, utilizam parametros elétricos extraidos de caracteristicas I-V,
C-V, fornecidos pela foundry. Entretanto, deve-se considerar que existem variaveis de processo sujeitas a variacoes
randémicas, que afetam diretamente estes pardmetros elétricos. Portanto, diferentes tipos de andlise sdo necessarios
para prever o impacto destas variacbes no desempenho do circuito. Uma abordagem inicial trata da analise que
considera variagdes extremas (corners) da alimentagdo, da temperatura e dos parametro elétricos, atraves de
simulacbes de pior caso. De outra forma, a simulagdo estatistica pelo método Monte Carlo utiliza modelos de
dispositivos que consideram as variagdes randomicas e sua distribuicdo de probabilidades para os valores dos
parametros fisicos e elétricos. Este trabalho tem como meta aplicar estas duas analises sobre um bloco analdgico,
utilizando o simulador SPECTRE, do ambiente CADENCE para CAD. O objeto da andlise € um amplificador
operacional Miller, projetado na tecnologia CMOS AMS 0, 35um. As simulagdes elétricas que prevéem o
desempenho do circuito e suas variagdes estatisticas serdo apresentadas. (CNPg-Proj. Integrado).
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